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摘要(译)

在有机EL装置中，当通过阳极和阴极施加电压时，空穴移动到空穴传送
层并且电子移动到电子传送层，并且空穴和电子在发光层中再结合。在
发光层，由再结合释放的能量产生电子空穴对，并且电子空穴对在返回
到基态时以荧光或磷光的形式释放能量或发射光。空穴传送材料用于空
穴传送层，其中将阳离子杂质和/或阴离子杂质的量控制为很少，以便抑
制有机EL装置的发光亮度的降低，并长时间保持优异的发光性能。
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